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ABSTRAK

STUDI KEKRISTA LAN Ptl‘TiHOJ YANG DISIAPKAN DENGAN PELAPISAN PUTAR (SPIN
COATING). Telah dibuat lapisan tipis PZT dengan metode pelapisan putar (spin coating), dengan berbagai

variasi kecepatan putar, konsentrasi pclarut dan dua macam substrat, Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan
kecepatan putar (rpm) pada spin coating mengakibatkan degradasi kualitas kristal pada pembentukan lapisan
tipis khususnya untuk substrat Pt(200):’Si( IOU); sedangkan pengenceran larutan tidak berpengaruh pada substrat

Si(100) namun meningkatkan orientasi dominan (200) pada substrat Pt(200)/Si(100), Scmua Iapisan tipis yang

terbentuk memiliki sistem kristal tetragonal dengan space group 14mm.

Kata kunci : PbeTiHOy lapisan tipis. spin mating. substrat

ABSTRACT

THE STUDIES OF CRYSTAL STRUCTURE OFPbeTiHOJ PREPARED BY SPIN COATING.
We have prepared PZ'I' thin film by spin coating method. the quality of the film depends on the angular velocity.

the mixture concentration, and the substrats. It was found that the faster of the angular velocity has caused a low

quality of the thin film especially for Si(100) substrats, whereas the lower of the mixture concentration had no
effect for these substrats but it caused highly (200) preferred orientation for Pt(200)fSi(100) substrats. It was

obtained that all the films have tetragonal crystal systems, their space groups are 14mm,
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PENDAHULUAN

Bahan pyroelectric PbZrM‘TixQ1 (PZT) sangat
potensial sebagai kandidat untuk digunakan sebagai
bahansensor infra merahl l 23]. Ada beberapa hal panting
yang mendasari pemilihan penelitian bahan inj. Pertama.
bahan pvroelectn‘c PbZrHTixO3 memiliki kepekaan
(responsivitas) tinggi terhadap panas dibanding dengan
bahan pyroelecrric lain seperti LiTaOr BaSrHTixOv
GaAs/AlGaAs, MCT (Mercury Cadnium Telenide) dan
HnTe[4]. KeduaL daemh operasi sensor di sekitar suhu
kamar dan pembuatamtya dapat dilakukan di laboratonum
sederhana karena tidak memerlukan pendinginan (sepertj
HnTe yang memiliki daerah operasi pada suhu
nitrogen cair).

Gnlp penelitj ini telah membuat lapisan lipis PZT
dengan metode pelapisan putar (spin coating) mengi ngal
mctode ini cukup sederhana dan dapat dilakukan pada
suhu kamar. namun cukup efektifuntuk pembnatan Iapisan
tipis. Parameter-parameter yang dikontrol dalam penclitjan
pcndahuluan ini adalah kecepatan putar dan konsentrasi
pclarut. Pada berbagai kombinasi para meter tclah
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dilalmkan pengukuran pola difraksi sinar-x ()CRD) untuk
mengetahui jem's kristal lapisan tipis yang telah terbentuk.

BAHAN DAN CARA KERJA

Pembuatan bahan PbZro‘mTiomO, (PZT) yang
berupa bulk, bubuk, larutan dan lapisan tipis dipersiapkan
di jurusan Fisika FMIPA Universitas Indonesia, Depok,
Sementara karakten'sasi difraksi sinar-x (XRD) dilakukan
dengan mesin Phillips yang ada di program studi Ilmu
Material Universitas Indonesia. J1. Salemba 4, Jakarta
Hal yang pcnama dilakukan adalah pembuatan buik PZT
dengan cara sebagai berikut :
l. Campuran 5,302 gram bubuk lead titanat (PbTiO,,

99 %) dan 6,698 gram bubuk lead zirkonat (PbZr0,.
99,7 %) digems dalam mortar selama 6 jam. diperoleh
12 gram bubuk l’bZro‘qO‘HD»1

2. Pelet dibuat dengan tekanan 3 [.43 MP3 selama
15 menit.

3. Pada pelet ini dilakukan proscs .w'mermg dalam








